On the Improvement in Reproducibility and the Dependence on the Polarization of the cw Injected Light in All Optical Mode Locking of Fabry-Perot Laser Diodes by 吉田, 斉 et al.
愛知工業大学研究報告
第四号B 平成 15年 197 
Fabf)中erotLDの全光制御モード同期法における
再現性向上と cw注入光の偏波に対する依存性
On the Improvement in Reproducibili守andthe Dependence on由ePo加izationof the cw Injected Light 
inAll Optical Mode Locking ofFabry-Perot Laser Diodes 
吉田斉t，今西新平t，森 E和t，西津典彦t，後藤俊夫t，後藤了祐tt，山根一雄tt 
Hitoshi YOSHIDAうShinpeiIl'v仏NIS団，Masak但uMO悶，NorihikoNISHIZAWA， Toshio GOTO， 
Ryosuke GOTO， and K但 uoYAMANE
Abstract:百leal optical mode loc陥19of Fabry-Perot 1蹴 rdiodes is b蹴 donせlemutual injection locking of two 
longitudinal modes and successive injection loc幽19of adjacent longitudinal modes. In出sp却問伽tly，a simple method to 
me訓 ethe企eespec凶 rangeof a SELFOC lens asせleextemal cavity is developed. Secondlぁ血edependence of也e
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slow fast 23.5dB 
楕円シ、ケット slow 楕円シ。ャケット slow 15.2dB 
slow fast 12.1 dB 
楕円シ。ヤケット slow PANDA slow 15.5dB 



















































































/ Att orf 
図 9 300μmAR-HRLDの発振スへ。クトル
(H: 10nm/div， V5dB/div， 
中心波長:1533.66nm(@200C)) 
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